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Note:  Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably. 
 

SECTION A 
1. Attempt all questions in brief.      02 x 7 = 14 

Q. no. Question CO Level 

a. 
Define sensor and transducer. 
सŐसर और टŌ ांसǰूसर को पįरभािषत करŐ । 1 K1 

b. 

An LVDT produces 2 mV/mm. Calculate the output voltage for a 
displacement of 15 mm. 
एक LVDT 2 mV/mm का वोʐेज उȋɄ करता है। 15 mm के िव˕ापन 
के िलए आउटपुट वोʐेज की गणना कीिजए। 

1 K3 

c. 
Define a strain gauge. 
Ōː ेन गेज को पįरभािषत करŐ। 2 K1 

d. 
What is a thermocouple? Name any two types. 
थमŖकपल Ɛा होता है? िकɎी ंदो Ůकारो ंके नाम बताइए। 2 K1 

e. 
What is an array in Virtual Instrumentation? How is it different from 
a cluster? 
वचुŊअल इं śː मŐटेशन मŐ ऐरे Ɛा है? यह Ƒːर से िकस Ůकार िभɄ है? 

3 K1 

f. 

An 8-bit R-2R DAC has Vref = 10 V. Interpret the output for input 
11001010. 
एक 8-िबट R-2R DAC का Vref = 10 V है। 11001010 के िलए ŮितपƗी 
की ʩाƥा। 

4 K2 

g. 
Outline any two key features of smart sensors. 
˝ाटŊ सŐसर की िकɎी ंदो Ůमुख िवशेषताओ ंका संिƗɑ िववरण दीिजए। 5 K2 

 
SECTION B 

2. Attempt any three of the following:      07 x 3 = 21 
Q. no. Question CO Level 

a. 

Explain the working principle of a potentiometric transducer. A linear 
potentiometer has a length of 10 cm and a total resistance of 5 kΩ. 
Find the resistance per cm. 
एक िवभवमापी टŌ ांसǰूसर के कायŊ िसȠांत की ʩाƥा कीिजए। एक 
रैİखक िवभवमापी की लंबाई 10 सेमी और कुल Ůितरोध 5 kΩ है। Ůित सेमी 
Ůितरोध ǒात कीिजए। 

1 K5 

b. 
Compare inductive and capacitive sensors. 
Ůेरक और धाįरता सŐसरो ंकी तुलना करŐ। 2 K4 

c. 

Describe graphical programming in LabVIEW. Explain different data 
types, arrays, and clusters with examples. 
LabVIEW मŐ Ťािफकल ŮोŤािमंग का वणŊन करŐ । िविभɄ डेटा Ůकारो,ं एरे 
और Ƒːर को उदाहरणो ंसिहत समझाएं। 

3 K5 

d. 
Explain the block diagram of a data acquisition system. Discuss the 
role of each component in detail. 

4 K6 
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डेटा अिधŤहण Ůणाली के ɰॉक आरेख की ʩाƥा कीिजए। Ůȑेक घटक 
की भूिमका पर िवˑार से चचाŊ कीिजए। 

e. 
Explain the calibration process of sensors. 
सŐसरो ंकी अंशांकन ŮिŢया की ʩाƥा कीिजए। 5 K5 

 
SECTION C 

3. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q. no. Question CO Level 

a. 

An LVDT has a sensitivity of 2.8 mV/V/mm and is excited with a 5V 
AC supply. The output is connected to an amplifier of gain 200. 
During operation, the final output observed is 2.8 V. 

(i) Determine the displacement of the core. 
(ii) If LVDT nonlinearity is ±1.5% of full-scale (±10 mm), 

calculate the maximum displacement error. 
(iii) If the amplifier introduces an additional ±2% gain error, 

compute the total system error. 
(iv) Comment on suitability for precision measurement. 

एक LVDT की संवेदनशीलता 2.8 mV/V/mm है और इसे 5V AC सɘाई 
से उȅेिजत िकया जाता है। इसका आउटपुट 200 के गेन वाले एक 
एɼलीफायर से जुड़ा है। ऑपरेशन के दौरान, Ůाɑ अंितम आउटपुट 2.8 V 
है। 
(i) कोर का िव˕ापन ǒात कीिजए। 
(ii) यिद LVDT की अरैİखकता फुल-ˋेल का ±1.5% (±10 mm) है, तो 
अिधकतम िव˕ापन ũुिट की गणना कीिजए। 
(iii) यिद एɼलीफायर अितįरƅ ±2% गेन ũुिट उȋɄ करता है, तो कुल 
िसːम ũुिट की गणना कीिजए। 
(iv) पįरशुȠ मापन के िलए इसकी उपयुƅता पर िटɔणी कीिजए। 

1 K3 

b. 

Explain the working of a strain gauge in detail. A strain gauge has a 
gauge factor of 2. If strain is 0.001, calculate the change in resistance 
for an initial resistance of 120Ω. 
Ōː ेन गेज की कायŊŮणाली को िवˑारपूवŊक समझाइए। एक Ōː ेन गेज का गेज 

फैƃर 2 है। यिद Ōː ेन 0.001 है, तो 120Ω के Ůारंिभक Ůितरोध के िलए 
Ůितरोध मŐ पįरवतŊन की गणना कीिजए। 

1 K5 

4. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q. no. Question CO Level 

a. 
Compare RTD and thermistor with advantages and limitations. 
आरटीडी और थिमŊːर की तुलना उनके फायदे और नुकसानो ंके साथ करŐ । 2 K4 

b. 

Describe the Hall Effect sensor and its application in position 
measurement. Derive the expression for the Hall voltage also. 
हॉल इफेƃ सŐसर और İ˕ित मापन मŐ इसके अनुŮयोग का वणŊन कीिजए। 
हॉल वोʐेज के िलए ʩंजक भी ʩुȋɄ कीिजए। 

2 K6 
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5. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q. no. Question CO Level 

a. 

Explain the use of graphs and charts in Virtual Instrumentation. 
Discuss how real-time data visualization improves system monitoring 
and control. 
वचुŊअल इं śː मŐटेशन मŐ Ťाफ़ और चाटŊ के उपयोग की ʩाƥा करŐ । यह बताएं 
िक रीयल-टाइम डेटा िवज़ुअलाइज़ेशन िसːम की िनगरानी और िनयंũण को 
कैसे बेहतर बनाता है। 

3 K6 

b. 

Explain the working of the following structures in VI: 
(i) WHILE loop 
(ii) FOR loop 
(iii) Case structure 
(iv) Sequence structure 

VI मŐ िनɻिलİखत संरचनाओ ंकी कायŊŮणाली समझाइए: 
(i) WHILE लूप 
(ii) FOR लूप 
(iii) केस संरचना 
(iv) अनुŢम संरचना 

3 K5 

6. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q. no. Question CO Level 

a. 
Explain the working of the Successive Approximation ADC. 
Ţिमक सिɄकटन एडीसी की कायŊŮणाली को समझाइए। 4 K5 

b. 

Explain the working of the R-2R ladder DAC. An 8-bit R-2R DAC 
has Vref = 10 V. Calculate the resolution. 
R-2R लैडर DAC की कायŊŮणाली समझाइए। एक 8-िबट R-2R DAC का 
Vref = 10 V है। इसका įरज़ॉʞूशन ǒात कीिजए। 

4 K5 

7. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q. no. Question CO Level 

a. 

Explain the general structure of intelligent (smart) sensors. Discuss 
each component and its function. 
बुİȠमान (˝ाटŊ) सŐसरो ंकी सामाɊ संरचना की ʩाƥा कीिजए। Ůȑेक 
घटक और उसके कायŊ पर चचाŊ कीिजए। 

5 K6 

b. 
Compare conventional sensors and intelligent sensors. 
पारंपįरक सŐसर और बुİȠमान सŐसर की तुलना करŐ । 5 K4 

 


